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摘要(译)

本发明公开一种薄膜场致彩色发光显示器件，由像素单元组成，像素单
元由三层组成，荧光粉层由蓝粉、绿粉和红粉组成，导电条形栅分别位
于荧光粉层的两外侧，两绝缘基板分别位于Y、X方向电条形栅的外侧，
在导电条形栅与荧光粉层之间设有材料层。本发明还公开了其制备方
法：将导电条形栅金属蒸散在绝缘材料上，利用光刻法制造金属寻址电
极，在导电条形栅上覆盖材料，在多孔硅层上蒸散蓝荧光粉，光刻形成
兰荧光粉条形栅，再蒸散绿荧光粉，光刻形成绿荧光粉条形栅，然后蒸
散红荧光粉，光刻形成红荧光粉条形栅，在红，绿，蓝三色荧光粉层上
覆盖一层材料，将光学透明绝缘基板覆盖在多孔硅层上，密封。本发明
有低电压寻址，低电容结构，低功率损耗优点。
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